( O Germanium-pnp- Legierungstransistor

GC 101

(OC 870 rauscharm)

Der NF-Transistor GC 101 (alte Bezeichnung OC B70 rauscharm) st ein legier-
ter Ge-pnp-Flichentransistor in der Bauform A 1 nach TGL 11811 (entspricht

= TO-18-Gehiduse).

Der Transistor ist fir den NF-Bereich bestimmt, webei dieses Bauelement als
Vorstufentransistor mit héheren Anforderungen an die Grenzfrequenz und

Rauschfaktor (<~ 10 dB) ausgelegt ist.

Statische Kennwerte (fir #a = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrome

—dcpo=15= 15uA
—lcpo = 50 = 500 pnA
—lceo = 55 < 800 uA

Emitterraststrom
—lggo = 30 <= 500 pA

bel =Urg= &V
bel —Ucg =23 Y
bel —Upg= &V

bel —Ugg =15V
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Mittleres Kenn-
linienfeld in
Emitterschaltung

Rauschmal

F =5=10dB

bei —Ugg = 1V
fg = 1kHz
R, =5000

Mimlere Kennlinien
fur 4y = 25 °C

—Jc =021mA
Af = 1kHz

o

Abmessungen

Bauform A 1 nach TGL 11811

Masse 0.4 g
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Vierpolwerte in Emitterschaltung

[b‘li-—Uc_\E=ﬁV —Ic-ll‘l‘lﬂ}

fm =1kHz

hyje = 0,6 (0.2...5kl)

hige= 4104 < 30-10*

hzze = 56 = 200 S

hae = 18...35 Stromverstirkungsgruppe a |
29...55 Stromverstirkungsgruppe b |l
45...88 Stromverstirkungsgruppe ¢ |l
== 71 Stromverstirkungsgruppe 4 Il

Wirmewiderstand
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Grenzwerte (fir i, = 45 )

—Uggo = 10V lg = 15 mA
—--IEI SmA
#, = £5°C

Grenzirequenz in Basisschaltung

thes = 21 =1 MHz
bel —Ucg = 6V —lc = 0,5 mA
fg = 1MHz fo = 0,1 MHz

Bestellbezeichnung fUr einen Transistor der Strom-
verstirkungsgruppe c 45.. BB: Transistor GC 101 ¢
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Kollektoremitterspannung als Funktion des dufieren Basis-

emitterwiderstandes



